POLSKA OPIS PATENTOWY 141 660

RZECZPOSPOLITA .
ZASOWE
LUDOWA PATENTU TYMC GO

Patent tymczasowy dodatkowy It CL* GOSF 1/565
o patentu nr ——— <L

Zgtoszono: 8502 15 (P. 251957)

Pierwszenstwo ————

URZAD
PATENTOWY

PRL Opis patentowy opublikowano: 88 02 20

Zgloszenie ogloszono: 8512 17

Twércy wynalazku: Ryszard Ortowski, Jan Swietlik, Matgorzata Sadaj

Uprawniony z patentu tymczasowego: Zaklady Radiowe ,Diora*“,
Dzierzonioéw (Polska)

Uktad ograniczania pradu obcigzenia

Przedmiotem wynalazku jest uktad ograniczania pradu obciazenia z ewentualnym stosowa-
ntem svgnalizacji tej funkcjt uktadu, jak tez z mozliwoscig ustalania wartosci napigcia wyjciowego,
przy ktorym nastgpuje proces sygnalizowanego cofania pradowego.

~ Znanymi ukfadami ograniczania pradu obcigzenia, uzywanymi dotychczas w zasilaczach
stabilizowanych, sa dzielniki rezystancyjne wiaczone na ich wyjsciu, lub podtaczone do stopni
koncowych stabilizatoréw cztony, ktdre zawieraja tranzystory spetniajace role czujnikéw prado-
wych.

Cechg znamienng uktadu ograniczania pradu obcigzenia, zgodnego z wynalazkiem, jest to, ze
katoda diody ograniczajacej dotaczona jest zardwno do rezystora ograniczajacego, jak i do emitera
tranzystora zwrotnego. Kolektor jego polaczony jest z bazg tranzystora wykonawczego oraz z
bramka i Zrodtem tranzystora polowego, jak tez z kolektorem tranzystora probkujgcego, ktérego
baza podlaczona jest do suwaka potencjometra. Baza tranzystora zwrotnego przylaczona jest do
katody diody sygnalizujacej, ktorej anoda zlaczona jest z anoda diody dodatkowej. Jej katoda
dofaczona jest zaré6wno do katody diody progowej jak rowniez do emitera tranzystora
probkujacego.

Zaleta uktadu wykonanego wedlug wynalazku charakteryzuje si¢ tym, Ze ograniczanie pradu
obciazenia jest regulowane, oraz ze umozliwia on sygnalizowanie procesu ograniczania pradowego
niezaleznie od sygnalizacji przecigzen lub zwar¢ urzadzen zasilajacych, a tym samym uklad ten
zapewnia sygnalizowanie uktadowych pradow zwrotnych.

Ponadto opracowany uklad moze stanowi¢ integralng cze$¢ zasilajacego sprzetu stabilizuja-
cego, lub moze by¢ wykonany jako oddzielna przystawka wlaczana na wyjscie stabilizatoréw. Poza
tym przedstawione rozwigzanie nie wymaga wielu dodatkowych elementéw sktadowych, a uzyty w
uktadzie tranzystor probkujacy moze by¢ dowolnego typu, z uwagi na odpowiednig konfiguracje
potaczen zwigzanych ze sterowaniem tranzystora wykonawczego. Przedmiot wynalazku przedsta-
wiony jest na rysunku w postaci schematu ideowego, ktéry obrazuje przykltadowe wykonanie
uktadu ograniczania pradu obcigzenia z mozliwoscig sygnalizowania zaré6wno procesu ogranicza-
nia pradowego. jak tez trwania przeptywu zwrotnego pradu cofania.

Istotnym elementem uktadu jest ograniczajaca dioda D i przylaczony do jej katody
ograniczajacy rezystor R, ktérveh pofaczenie dotaczone jest zaréwno do emitera zwrotnego tranzystora
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T, jak i do wyjscia Wy ukiadu. Baza zwrotnegc tranzystora T polaczona jest z katodg sygnalizujacej
diody D1, przy czym anoda jej zwarta jest z anoda dodatkowsj diody D2, ktdrej katoda podiaczona
jest do katody progowej diody D3, a anoda tej diody dotgczona jest do masy ukladu. Kolektor
‘zwrotnego tranzystora T polaczony jest z anodg ograniczajacej diody D, z baza wykonawczego
tranzystora T1. oraz 7 bramkg i Zrédtem polowego tranzystora T2, jak tez z kolektorem probkuja-
cego tranzystora T3. Kolektor wykonawczego tranzystora Tl wraz zdrenem polowego tranzystora
T2 iz polaryzujgcym rezystorem R1, podiaczony jest do wejécia We uktadu. Do emitera probkuja-
cego tranzystora T3 dolgczone jest pozostale wprowadzenie polaryzujacego rezystora R1, oraz
przylaczone s3 katody diody D2 i progowej diody D3. Baza probkujacego tranzystora T3 podia-
czona jest do suwaka potencjometra P, ktérego jedna konicowka dotaczona jest do wyjscia Wy
uktadu; a-druga do jego masy.

W opisanym ukia@zie zadanie ograniczania pradu obciazenia realizuje ograniczajacy rezystor
R i ograniczajaca dioda D, ktdéra bedac $wiecaca dioda typu LED sygnalizuje jednoczesnie proces
ograniczania, cayli stabilizacji pradu obciazenia.

Sygnalizujaca dioda D1 wskazuje trwajacy stan procesu cofania pradu zwrotnego. Dodat-
kowa dioda D2 obniza wartos¢ napigcia, przy ktorym nastgpuje cofanie pradu zwrotnego. Napigcie
odniesienia dla catego uktadu wytwarzane jest za pomoca progowej diody D3, kt6ra polaryzowana
jest przez polaryzujacy ja rezystor R1. ‘

Zasada dzialania opisanego uktadu polega na ciaglym pomiarze napigcia na jego wyjsciu Wy.
Spadek tego napigcia ponizej ustalonego przez uktad progu wywotuje przeptyw uktadowego pradu
zwrotnego, ktéry w nastgpstwie wplywa na sterowanie wykonawczego tranzystora T1.

Gdy napigcie na wyjsciu Wy uktadu spadnie ponizej napigcia okreslonego wartos$ciami spad-
kow napig¢ na progowej diodzie D3 oraz na dodatkowej diodzie D2 i na zigczu baza-emiter
. zwrotnego tranzystora T, to wtedy przechodzi on w stan nasycenia. Wowczas wykonawczy tranzy-
stor T1 przechodzi w stan zatkania, co powoduje dalszy spadek napigcia na wyjsciu Wy ukiadu,
przy jednoczesnym zmniejszaniu si¢ pradu wyjsciowego do wartosci pragdu zwarcia, uzaleznionego

od napigcia na wejSciu We uktadu i od spadkéw napigcia na dodatkowej diodzie D2, na sygnalizu-
Jace) dioazie D1 oraz na ztgczu baza-enitter zwrotnego tranzystora T, jak tez od wartosci polaryzu-
jacego rezystora R1 i od wielkosci pradu ptynacego przez polowy tranzystor T2.

W przyktadowo przedstawionym ukladzie ograniczajacg diod¢ D zastapi¢ mozna ogranicza-
jacym tranzystorem, ale w tym przypadku uklad nie sygnalizuje procesu ograniczania pradu
* obigzenia. Mozna réwniez zrezygnowac z dodatkowej diody D2, jesli nie jest wymagane obnizenie
wartosci napiecia, przy ktérym nastgpuje cofanie pradu zwrotnego. Poza tym polaryzujacy rezy-
stor R1 moze by¢ zastapiony przez tranzystorowe zrodio pradowe zasilajace progows diode D3,

ktora wytwarza napigcie odniesienia dla calego uktadu.

Uklad ograniczania pradu obciazenia, zgodny z wynalazkiem i pracujgcy wedlug opisanej
zasady dziatania moze by¢ stosowany takze przy budowie stabilizatorow, ktére wykonywane sg na
bazie uniwersalnych obwodéw scalonych jak na przyktad UL 7523.

Zastrzezenic patentowe

Uklad ograniczania pradu obigzenia, zawierajacy elektroniczne elementy ograniczajace pola-
czone ze wspdlpracujgcymi diodami sygnalizacyjnymi, znamienny tyin, ze katoda ograniczajacej
diody (D) potaczona jest zaréwno z ograniczajacym rezystorem {R), jak i z emiterem zwrotnego
tranzystora (T), ktorego kolektor polaczony jest z baza wykonawczego tranzystora (T1) oraz z
bramka 1 zrédlem polowego tranzystora (T2), jak tez z kolektorem prébkujgcego tranzystora (T3),
ktérego baza dotaczona jest do suwaka potencjometra (P), przy czym baza zwrotnego tranzystora
(T) poprzez katode i anode sygnalizujacej diody (D1) i przez anodg i katod¢ dodatkowej diody (D2)
dotagczona jest zaréwno do katody progowej diody (D3) jak rowniez do emitera prébkujacego
tranzystora (T3). )
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